Zakres dziatalnosci

Laboratorium Badan Kompatybilnosci Elektromagnetycznej i Pomiaréw Pl

Elektromagnetycznych (LBEMC)

1. Organizacja i wykonywanie badan z dziedziny kompatybilnosci elektromagnetycznej

dla wyroboéw techniki wojskowej i cywilnej, w zakresie:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Odpornosci na narazenia przewodzone, wprowadzane do kabli z wykorzystaniem
cegoéw pragdowych BCI w pasmie 10 kHz — 200 MHz zgodnie z procedurg PCS-06;
Odpornosci na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o czestotliwosci
radiowej z wykorzystaniem uktadéw CDN w pasmie 150 kHz — 230 MHz;
Odpornosci na zaburzenia przewodzone w przewodach zasilajgcych w pasmie 30
Hz — 150 kHz zgodnie z procedurg PCS-01;

Odpornosci na narazenia promieniowane, pole magnetyczne w pasmie 30 Hz — 100
kHz zgodnie z procedurg PRS-01,

Odpornosci na narazenia promieniowane, pole elektryczne w pasmie 2 MHz — 40
GHz zgodnie z procedurg PRS-02.

Badania odpornosci na promieniowane pole elektromagnetyczne o czestotliwosci
radiowej zgodnie z normg PN-EN 61000-4-3;

Odpornosci na narazenia przewodzone, pobudzanie impulsowe zgodnie
z procedurg PCS-07,

Odpornosci na narazenia przewodzone, ttumiona fala sinusoidalna, przewody
zasilania i sygnatowe dla nastepujgcych czestotliwosci: 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10
MHz, 30 MHz, 100 MHz;

Odpornosci na wytadowania elektrostatyczne do 30 kV;

Odpornosci na serie szybkich elektrycznych standéw przejsciowych (BURST) do 4,5
KV przy pradzie zasilania EUT do 63 A;

Odpornosci na udary elektryczne (SURGE) do 4 kV przy pradzie zasilania EUT do
63 A,

Odpornosci na pola magnetyczne o czestotliwosci sieci 50 Hz i natezeniu do 80
A/m;

Odpornosci na impulsowe pola magnetyczne o natezeniu do 800 A/m;

Odpornosci na zaniki i zapady napiecia AC i DC przy pradzie zasilania EUT do
32 A;



15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Odpornosci na harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnatami sieciowymi
w przytgczu zasilajgcym pradu przemiennego przy pradzie zasilania EUT do 32 A
na faze;

Odpornosci na zmiany czestotliwosci sieci zasilajgcej;

Odpornosci na narazenia EMC pod katem bezpieczenstwa urzadzen;

Pomiaréw emisji zaburzen elektromagnetycznych promieniowanych, dla pola
magnetycznego w pasmie 30 Hz — 100 kHz zgodnie z procedurg PRE-01;

Pomiarow emisji zaburzen elektromagnetycznych promieniowanych, dla pola
elektrycznego w pasmie 10 kHz — 18 GHz zgodnie z procedurg PRE-02;

Pomiaréw mocy zaburzen w pasmie 30 — 300 MHz;

Pomiarow emisji promieniowanych w pasmie 30MHz - 6GHz zgodnie z normag
PN-EN 50561-1:2013;

Pomiaréw emisji przewodzonych w przewodach zasilajgcych w pasmie 30 Hz — 10
kHz zgodnie z procedurg PCE-01;

Pomiaréw emisji przewodzonej dla sieci jednofazowej w przewodach zasilajgcych
w pasmie 10 kHz — 10 MHz przy pradzie do 100 A zgodnie z procedurg PCE-02;
Pomiarow emisji przewodzonych dla sieci tréjfazowych w pasmie 9 kHz — 30 MHz
przy pradzie zasilania EUT do 32 A,

Pomiarow emisji przewodzonych, w tym napie¢ zaburzen ciggtych przy pradzie
zasilania EUT do 32 A;

Pomiaréw emisji przewodzonych, w tym napie¢ zaburzen nieciggtych (trzaski) przy
pradzie zasilania EUT do 32 A;

Pomiarow emisji przewodzonych, w tym emisji harmonicznych przy pradzie
zasilania EUT do 32 A;

Pomiaréw emisji przewodzonych, w tym ograniczen zmian napiecia, wahan napiecia

i migotania swiatta (flickery) przy pradzie zasilania EUT do 32 A na faze.

2. Pomiarow parametréw pél elektromagnetycznych:

a)

b)

natezenia pola elektrycznego do 800 V/m dla pdl elektromagnetycznych
o czestotliwosci 10 kHz — 1 GHz;

natezenia pola elektrycznego do 300 V/m dla pdl elektromagnetycznych
o czestotliwosci 100 kHz +40 GHz;

natezenia pola elektrycznego do 700 V/m dla pdl elektromagnetycznych
o czestotliwosci 1 MHz + 40 GHz;



d)

f)

g9)

h)

natezenia pola elektrycznego do 50 kV/m dla pdl elektromagnetycznych
o czestotliwosci 10 Hz + 100 kHz;

natezenia pola magnetycznego do 10 mT dla pdl elektromagnetycznych
o czestotliwosci 10 Hz+100 kHz;

natezenia pola magnetycznego do 20 A/m dla pdl elektromagnetycznych
o czestotliwosci 100 kHz + 30 MHz;

natezenia pola magnetycznego do 6 A/m dla pdl elektromagnetycznych
o czestotliwosci 20 MHz — 1 GHz;

gestosci mocy impulsowego pola elektromagnetycznego z zakresu czestotliwosci
50 MHz + 40 GHz, przy czym minimalny czas trwania impulsu, dla ktérego moze
by¢ wykonany pomiar wynosi 50 ns;

gestosci mocy ciggtego pola elektromagnetycznego z zakreséw czestotliwosci
50 MHz — 40 GHz oraz 75 — 110 GHz

3. Badanie obiektéw i urzadzen elektronicznych oraz pomiar ich parametrow takich jak:

a)
b)
C)
d)
e)
f)

9)
h)
)

)

Moc wyjsciowa;

Wzmocnienie (doktadnos¢ ustawienia wzmocnienia);
Punkt jednodecybelowej kompresji;

Poziom szumow;

Sygnaly pasozytnicze (harmoniczne, lustrzane, itd.);
Napieciowy wspotczynnik fali stojgcej;

Ttumienie (ttumienie wnoszone);

|zolacja miedzy wejsciami;

Parametry czasowe sygnatow;

Napiecie zasilania i pobor pradu.

4. Badania techniki mikrofalowej.

Badania

materiatdw  pochtaniajacych lub rozpraszajgcych promieniowanie

elektromagnetyczne.

6. Pomiary

i wyznaczanie stref ochronnych dla urzadzen emitujacych fale

elektromagnetyczne.

7. Pomiary pola elektromagnetycznego dla potrzeb ochrony srodowiska naturalnego.

8. Wykonywanie nieakredytowanych badan odpornosci urzadzen na bliskie wyladowania

atmosferyczne (ang. Lightning ElectroMagnetic Pulse - LEMP).



